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ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND RATINGS KS1920-Bidirectional thyristor

Gating
Parameter Symbol Min. Max. Typ. Units Conditions

Peak gate power dissipation PGM 20 :

Average gate power dissipation PG(AV) 4 :

Gate trigger current IGT 50 200 mA VD=12V;RL=-愧; D

�*�9 LR:
Gat trigge i vereon

GT�� ���Z�0 ��

1 V; =-愧;

�*�9, LR:
Parame g Symb g

�� �J

Ma g Ty g Unb g Cond -ioW ia ii reWr
�Q �E

a
��

�3 �HP e a ggeJ�LR:gii gee(WWW

�Q �E

�5 -- gePeo�.oPeeAg



TS-89Q-001 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd www.21yangjie.com
Rev.1.0 01-Jan.-25

� � �

0

6 0 0

1 2 0 0

1 8 0 0

2 4 0 0

3 0 0 0

3 6 0 0

4 2 0 0

M
ax

.fo
rw

ar
d

 d
is

si
p

at
io

n,
w

at
ts

0 6 0 0 1 2 0 0 2 4 0 0

9 0 °

1 2 0 °
1 8 0 °

1 8 0 0

4 8 0 0

5 4 0 0

6 0 0 0

6 0 °

3 0 °

M e a n  fo rw a rd  cu rre n t,a m p e re s
                       F ig  3

M a x . p o w e r d is

i
a

p

r

p

a

�^

�^

�O

�X

��

��

�G

�^

�^

�U

�G

��X���^�U�^

�^

�^

�^

�^�G

�O

��

��

��

��

��

���°

�º

�Ã�°

�K

�ó�°�ó�°

��

�Ã�°

���°

�������G�M�K�������9�[�X�I�X�X�<�R�������������������������������������������������������������N�O�����������������������������:�O�S�K�k�Y�K�I�U�T�J�Y�����������������������,�O�M�����3�G�^�����P�[�T�I�Z�U�T���Z�U���I�G�K���Z�N�X�S�G�R���S�G�T�I���<���Z�O�S�K������������� � �AwU��M� ������℃



TS-89Q-001 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd www.21yangjie.com
Rev.1.0 01-Jan.-25

� � �

CASE OUTLINE AND DIMENSIONS KS1920-Bidirectional thyristor


